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(57)摘要

一种有机发光显示面板，包括：第一基板、第

二基板和导电隔垫物。第一基板包括位于非发光

区域内的辅助电极。第二基板与第一基板相对设

置,包括：薄膜晶体管基板；形成于薄膜晶体管基

板上的第一电极层；形成于第一电极层上的有机

发光层；以及形成于有机发光层上的第二电极

层。第二电极层横越多个发光区域及非发光区

域，且在非发光区域内具有凹陷部。导电隔垫物

位于第一基板和第二基板之间，导电隔垫物设于

凹陷部且电性接触于辅助电极和第二电极层，使

得辅助电极通过导电隔垫物电性连接于第二电

极层。
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1.一种有机发光显示面板,包括多个发光区域和至少一个位于所述发光区域之间的非

发光区域，其特征在于,所述有机发光显示面板包括:

第一基板，包括至少一个位于所述非发光区域内的辅助电极；

第二基板，与所述第一基板相对设置,包括：

薄膜晶体管基板；

形成于所述薄膜晶体管基板上的第一电极层；

形成于所述第一电极层上的有机发光层；以及

形成于所述有机发光层上的第二电极层，其中所述第二电极层横越所述多个发光区域

及所述至少一个非发光区域，且在所述非发光区域内具有凹陷部；以及

至少一个导电隔垫物，位于所述第一基板和所述第二基板之间，其中所述导电隔垫物

设于所述凹陷部且电性接触于所述辅助电极和所述第二电极层，使得所述辅助电极通过所

述导电隔垫物电性连接于所述第二电极层。

2.如权利要求1所述的有机发光显示面板，其特征在于，所述第一基板还包括遮光层，

所述辅助电极和所述导电隔垫物位于所述遮光层的覆盖范围内。

3.如权利要求1所述的有机发光显示面板，其特征在于，所述第一电极层为阳极层。

4.如权利要求1所述的有机发光显示面板，其特征在于，所述第二电极层为阴极层。

5.如权利要求1所述的有机发光显示面板，其特征在于，所述凹陷部的开口形状为圆

形、矩形或三角形的其中一种。

6.如权利要求1所述的有机发光显示面板，其特征在于，所述辅助电极的材料选自铝、

钼、铜、氧化铟锡、银或金属合金的其中一种。

7.如权利要求1所述的有机发光显示面板，其特征在于，所述导电隔垫物的材料选自

铝、钼、铜或金属合金的其中一种。

8.如权利要求1所述的有机发光显示面板，其特征在于，所述第一基板为彩色滤光片。

9.一种有机发光显示面板的制备方法，其特征在于,包括:

提供薄膜晶体管基板；

在所述薄膜晶体管基板上形成第一电极层和像素定义层，以划分出多个发光区域和至

少一个位于所述发光区域之间的非发光区域，其中所述第一电极层位于所述发光区域内；

在所述第一电极层、所述像素定义层和所述薄膜晶体管基板上覆盖形成有机发光层；

在所述有机发光层上形成第二电极层，使得所述第二电极层在所述非发光区域内具有

凹陷部；

提供至少一个导电隔垫物，使得所述导电隔垫物设于所述凹陷部且电性接触于所述第

二电极层；

提供第一基板，其中所述第一基板包括至少一个对应于所述非发光区域的辅助电极；

以及

对接所述第一基板和所述薄膜晶体管基板，使得所述导电隔垫物电性接触于所述辅助

电极，且所述辅助电极通过所述导电隔垫物电性连接于所述第二电极层。

10.如权利要求9所述的制备方法，其特征在于，所述第一基板为彩色滤光片。
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有机发光显示面板及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及显示技术领域，尤其涉及一种有机发光显示面板。

背景技术

[0002] 有机发光显示器(Organic  Light  Emitting  Display)系使用有机材料(organic 

material)来达到自我发光(self-emissive)的显示技术。

[0003] 对于顶发光有机发光显示器(top  emission  OLED)而言，它可以有效提升有机发

光显示器的开口率，但是它的透明阴极的高电阻值会造成压降(I-R  drop)，使得显示画面

不具均匀性。上述缺陷在大尺寸的有机发光显示器尤其明显。

[0004] 因此，有必要提供一种有机发光显示面板，以解决上述问题。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种有机发光显示面板及其制备方法，能够避免压降的产

生，从而提升显示品质。

[0006] 为实现上述目的，本发明提供一种有机发光显示面板,包括多个发光区域和至少

一个位于所述发光区域之间的非发光区域，其特征在于,所述有机发光显示面板包括:第一

基板，包括至少一个位于所述非发光区域内的辅助电极；第二基板，与所述第一基板相对设

置,包括：薄膜晶体管基板；形成于所述薄膜晶体管基板上的第一电极层；形成于所述第一

电极层上的有机发光层；以及形成于所述有机发光层上的第二电极层，其中所述第二电极

层横越所述多个发光区域及所述至少一个非发光区域，且在所述非发光区域内具有凹陷

部；以及至少一个导电隔垫物，位于所述第一基板和所述第二基板之间，其中所述导电隔垫

物设于所述凹陷部且电性接触于所述辅助电极和所述第二电极层，使得所述辅助电极通过

所述导电隔垫物电性连接于所述第二电极层。

[0007] 在一些实施例中，所述第一基板还包括遮光层，所述辅助电极和所述导电隔垫物

位于所述遮光层的覆盖范围内。

[0008] 在一些实施例中，所述第一电极层为阳极层。

[0009] 在一些实施例中，所述第二电极层为阴极层。

[0010] 在一些实施例中，所述凹陷部的开口形状为圆形、矩形或三角形的其中一种。

[0011] 在一些实施例中，所述辅助电极的材料选自铝、钼、铜、氧化铟锡、银或金属合金的

其中一种。

[0012] 在一些实施例中，所述导电隔垫物的材料选自铝、钼、铜或金属合金的其中一种。

[0013] 在一些实施例中，所述第一基板为彩色滤光片。

[0014] 为实现上述目的，本发明提供一种有机发光显示面板的制备方法，其特征在于,包

括:提供薄膜晶体管基板；在所述薄膜晶体管基板上形成第一电极层和像素定义层，以划分

出多个发光区域和至少一个位于所述发光区域之间的非发光区域，其中所述第一电极层位

于所述发光区域内；在所述第一电极层、所述像素定义层和所述薄膜晶体管基板上覆盖形
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成有机发光层；在所述有机发光层上形成第二电极层，使得所述第二电极层在所述非发光

区域内具有凹陷部；提供至少一个导电隔垫物，使得所述导电隔垫物设于所述凹陷部且电

性接触于所述第二电极层；提供第一基板，其中所述第一基板包括至少一个对应于所述非

发光区域的辅助电极；以及对接所述第一基板和所述薄膜晶体管基板，使得所述导电隔垫

物电性接触于所述辅助电极，且所述辅助电极通过所述导电隔垫物电性连接于所述第二电

极层。

[0015] 为让本发明的特征以及技术内容能更明显易懂，请参阅以下有关本发明的详细说

明与附图，然而附图仅提供参考用，并非用来对本发明加以限制。

附图说明

[0016] 图1A-1F为实施本发明的有机发光显示面板的制备方法的局部剖视图。

具体实施方式

[0017] 为了使本发明的目的、技术手段及其效果更加清楚明确，以下将结合附图对本发

明作进一步地阐述。应当理解，此处所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全

部的实施例，并不用于限定本发明。

[0018] 请参考图1A-1F，其示出实施本发明的有机发光显示面板的制备方法的局部剖视

图。本发明的有机发光显示面板的制备方法，包括如下步骤：

[0019] 首先，如图1A所示，提供薄膜晶体管基板20。其次，在薄膜晶体管基板20上形成第

一电极层21和像素定义层24，以划分出多个发光区域AA和至少一个位于发光区域AA之间的

非发光区域BB，其中第一电极层21位于发光区域AA内。具体地，发光区域AA可以为像素单元

R、G、B。

[0020] 再者，如图1B所示，在第一电极层21、像素定义层24和薄膜晶体管基板20上覆盖形

成有机发光层23。

[0021] 接下来，如图1C所示，在有机发光层23上形成第二电极层22，使得第二电极层22在

非发光区域BB内具有凹陷部220。

[0022] 再者，如图1D所示，提供至少一个导电隔垫物3，使得导电隔垫物3设于凹陷部220

且电性接触于第二电极层22。

[0023] 接下来，如图1E所示，提供第一基板1，其中第一基板1包括至少一个对应于非发光

区域BB的辅助电极10。在本实施例中，第一基板1为彩色滤光片。

[0024] 最后，如图1F所示，对接第一基板1和薄膜晶体管基板20，使得导电隔垫物3电性接

触于辅助电极10，且辅助电极10通过导电隔垫物3电性连接于第二电极层22。

[0025] 继续参考图1F，其详细示出本发明的有机发光显示面板的局部剖视图。如图1F所

示，本发明的有机发光显示面板包括多个发光区域AA和至少一个位于发光区域AA之间的非

发光区域BB。再者，所述有机发光显示面板包括:第一基板1、第二基板2和至少一个导电隔

垫物3。第一基板1包括至少一个位于非发光区域BB内的辅助电极10。具体地，第一基板1为

彩色滤光片。此外，辅助电极10的材料选自铝、钼、铜、氧化铟锡、银或金属合金的其中一种。

在本实施例中，第一基板1还包括遮光层12，且辅助电极10和导电隔垫物3位于遮光层12的

覆盖范围内，如此使得辅助电极10和导电隔垫物3不被人眼所视及。
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[0026] 第二基板2与第一基板1相对设置,其包括：薄膜晶体管基板20、形成于薄膜晶体管

基板20上的第一电极层21、形成于第一电极层21上的有机发光层23和形成于有机发光层23

上的第二电极层22。在本实施例中，第二电极层22横越多个发光区域AA及至少一个非发光

区域BB，且在非发光区域BB内具有凹陷部220。具体地，第一电极层21为阳极层，第二电极层

22为阴极层。在一些实施例中，凹陷部220的开口形状为圆形、矩形或三角形的其中一种。

[0027] 如图1F所示，至少一个导电隔垫物3位于第一基板1和第二基板2之间。在本实施例

中，导电隔垫物3设于凹陷部220且电性接触于辅助电极10和第二电极层22，如此使得辅助

电极10通过导电隔垫物3电性连接于第二电极层22。具体地，导电隔垫物3的材料选自铝、

钼、铜或金属合金的其中一种。

[0028] 综上所述，本发明提供的有机发光显示面板及其制备方法,主要利用导电隔垫物

来将辅助电极和阴极层搭接在一起，如此可以提高阴极层的导电率，从而避免压降的产生。

[0029] 应当理解的是，本发明的应用不限于上述的举例，对本领域普通技术人员来说，可

以根据上述说明加以改进或变换，所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保

护范围。
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图1E

图1F
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摘要(译)

一种有机发光显示面板，包括：第一基板、第二基板和导电隔垫物。第
一基板包括位于非发光区域内的辅助电极。第二基板与第一基板相对设
置,包括：薄膜晶体管基板；形成于薄膜晶体管基板上的第一电极层；形
成于第一电极层上的有机发光层；以及形成于有机发光层上的第二电极
层。第二电极层横越多个发光区域及非发光区域，且在非发光区域内具
有凹陷部。导电隔垫物位于第一基板和第二基板之间，导电隔垫物设于
凹陷部且电性接触于辅助电极和第二电极层，使得辅助电极通过导电隔
垫物电性连接于第二电极层。
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